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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОЧАСТИЦ

(57) Формула изобретения
Способ получения полупроводниковых наночастиц на основе халькогенидов

металлов, отличающийся тем, что полупроводниковый образец (например, кристалл
халькогенида свинца - PbTe, PbS, PbSe) помещают в инертную (во избежание образования
оксидов)жидкуюфазу (например, глицерин), лазерное излучениефокусируют со стороны
раствора на границе раздела образец-жидкость с диаметром пятна от 50 мкм до 100
мкм варьируя, мощностью в диапазоне от 4 Вт до 10 Вт без образования оптического
пробоя.
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